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(56) 1. Цытович Н.А. Основания и фундаменты. - М.: Госстройиздат, 1959. - С. 165; 2. А.с. СССР 136601, кл. E02D 27/34, 1986
(54) Способ сейсмоизоляции зданий и сооружений
(57) Изобретение относится к области строительства, а именно к возведению сейсмостойких оснований зданий и сооружений. Рассматривается способ возведения оснований зданий и сооружений на слабом и просадочном грунте, заключающийся в размещении малосжимаемого грунта на поверхности слабого или просадочного грунта для сейсмоизоляции зданий и сооружений. 2 ил.
Изобретение относится к области строительства, а именно к возведению оснований сейсмостойких зданий и сооружений.
Известны способы возведения оснований зданий и сооружений на слабом или просадочном грунте, подстилаемом малосжимаемым грунтом, размещенным на поверхности слабого или просадочного грунта (1, 2).
Но эти способы нигде не применялись для сейсмостойкого строительства.
Задача предлагаемого изобретения - применение этого способа для сейсмостойкого строительства, т.е. для возведения оснований сейсмостойких зданий и сооружений.
Задача решается тем, что способ возведения оснований зданий и сооружений на слабом или просадочном грунте, подстилаемом малосжимаемым грунтом, размещенным на поверхности слабого или просадочного грунта, используется для сейсмостойкого строительства.
Сущность изобретения заключается в том, что существующий способ возведения зданий и сооружений на слабом или просадочном грунте, подстилаемом малосжимаемым грунтом, используется для сейсмостойкого строительства. Гашение сейсмической энергии основано на пластической деформации слабого и просадочного грунта на границе малосжимаемого грунта.
На фиг. 1 показана конструкция возведения основания, где здание 1 расположено на основании 2, который расположен на малосжимаемом грунте 3, размещенном на слабом или просадочном грунте 4.
На фиг. 2 даны гистограммы 5, 6, 7, 8 работы слабого и просадочного грунта при землетрясении, где - А-А горизонтальная ось амплитуды колебаний, S - вертикальная ось сейсмической силы, -А/2, А/2- амплитуда колебания зданий и сооружений при землетрясении, Sэ -сейсмическая сила, погашенная пластической деформацией слабого или просадочного грунта, Sp - расчетная сейсмическая нагрузка, ΔS - сейсмическая сила, передаваемая на здание через слабый грунт.
Принцип действия способа основан на том, что сейсмическая волна, попадая на малосжимаемый грунт, поглощается за счет пластической деформации слабого или просадочного грунта.
Величина эффекта гашения Sэ = Sp - ΔS
Толщина слоя малосжимаемого грунта определяется из условия, что давление, передаваемое от фундамента на слабый и просадочный грунт, должно быть равномерным, а прочность малосжимаемого грунта при необходимости может быть упрочнена, например, битумом, жидким стеклом или цементным молоком.
Формула изобретения
Применение способа возведения основания на слабом или просадочном грунте, включающего размещение малосжимаемого грунта на поверхности слабого или просадочного грунта, в качестве способа сейсмоизоляции зданий и сооружений.
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Фиг. 1
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Фиг. 2
Составитель описания                Масалимов Ф.Я.
Ответственный за выпуск          Ногай С.А.
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